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Избран состав 
Коллегии национальных экспертов стран СНГ
по лазерам и лазерным технологиям на 2005-2007г.г.

В

Москве, в штаб-квартире ЛАС 2 декабря с.г. состоялись очередные выборы в Коллегию национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям. На выборную конференцию прибыли представители 46 организаций из 68, оформивших до 01.12.2004г. своё право решающего голоса, а также члены Наблюдательного и Научно-тех-нического советов Лазерной ассоциации. По сложившейся уже практике организации-кол-лективные члены ЛАС из далёких от Москвы регионов, экономя командировочные, делегировали свои полномочия представителям соответствующих региональных центров Ассоциации. В общей сложности на конференции присутствовали делегаты из 12 городов.

Открывший заседание президент Лазерной ассоциации И.Б.Ковш рассказал о проделанной подготовительной работе, об итогах выдвижения кандидатов в Коллегию в регионах, напомнил об основных критериях, которыми следует руковод-ствоваться при выборах национальных экспертов - членов Коллегии. Научно-технический совет Лазерной ассоциации, рассмотрев материалы, полученные от организаций - коллективных членов ЛАС и из региональных центров, принял решение вынести на голосование на выборной конференции кандидатуры 192 специалистов, в т.ч. 8 - из Армении, 19 - из Белоруссии, 4 - из Казахстана, 2 - из Киргизии, 7 - из Узбекистана, 16 - из Украины. От России в список кандидатов было включено 136 специалистов со следующим географическим распределением: Москва и Московская область - 70 чел., Санкт-Петербург - 23 чел., Новосибирск - 14 чел., Томск - 8 чел., Нижний Новгород - 5 чел., Рязань и Самара - по 4 чел., Мичуринск и Саратов - по 2 чел., Иркутск, Казань, Киров, Челябинск - по 1 чел. Кроме того, по предложениям Советов (Бюро) региональных центров приглашения войти в Коллегию были направлены 30 академикам и членам-коррес-пондентам Национальных Академий наук (согласно Положению о Коллегии эксперты, уже избранные в такие академии, в Коллегию не избираются, а приглашаются). Из выдвинутых членов НАН (1 - из НАН Армении, 7 - из НАН Республики Беларусь, 16 - из РАН, 1 - из РАМН, 5 - из НАН Украины) 24 уже дали своё письменное согласие войти в Коллегию.

Предложение включить фамилии всех представленных в Коллегию кандидатов в бюллетени для тайного голосования было единогласно поддержано.

Во время работы мандатной (А.И.Дёмин, О.И. Сёмова) и счётной (Н.В.Шкунов, П.Е.Дубовский, Т.Н.Васильева) комиссий с приветствиями и короткими сообщениями выступили:

· профессор А.В.Путилов, Главный ученыйсекретарь Федерального агентства по атомной энергии Российской Федерации, Председатель Наблюдательного совета ЛАС;
· профессор Т.Б.Душейналиев, зав. кафедрой Киргизского технического университета им. И.Раззакова, руководитель Киргизского республиканского центра ЛАС;
· В.В.Луговский, зам. директора Департамента научно-технического обеспечения Министерства промышленной политики Украины, член Совета Украинского республиканского центра ЛАС;
· А.Л.Петров, директор Самарского филиала Физического института им. П.Н.Лебедева РАН, руководитель Самарского регионального центра ЛАС.
Учёный секретарь НТС ЛАС В.М.Вакуленко, на плечи которого легла основная тяжесть организационной работы по выборам в Коллегию в 2004г., поделился своими впечатлениями от взаимодействия с руководителями и секретарями региональных центров ЛАС. По его мнению, очень организованно и ответственно провели работу по выдвижению кандидатов в национальные эксперты в Белоруссии, Украине, Сибирском РЦ ЛАС. К сожалению, подвёл Совет Северо-Западного РЦ ЛАС, который затянул до последнего момента и так и не передал в НТС ЛАС официальные представления на поддержанных им кандидатов в Коллегию, ограничившись протоколом с формальным списком. Поэтому конференция - при всём уважении к петербургским кандидатам, – по мнению В.М.Ва-куленко, могла голосовать за них лишь условно, не имея информации о том, какие же организации выдвинули этих кандидатов и были ли вообще такие выдвижения. Делегаты единодушно одобрили такой подход.
Кратко обсудив организационные вопросы в части формирования Коллегии национальных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям на 2005-2007г.г., участники конференции поддержали предложение Научно-тех-нического совета ЛАС о корректировке перечня специальностей и сокращении списка отдельно квотируемых российских регионов, поручив НТС ЛАС согласовать с Министерствами (Госкомитетами) стран СНГ предлагаемые изменения в Положении о Коллегии. Предложение А.Г.Игнатова разрешить региональным центрам ЛАС самостоятельно выдвигать кандидатов принято не было (как противоречащее самой идее формирования Коллегии из специалистов, предлагаемых непосредственно научно-техническими или производственными коллективами, где их знают по конкретной профессиональной и общественной деятельности).
Согласно сообщению счётной комиссии, из 50 розданных бюллетеней для тайного голосования в урне было обнаружено 50, один из них оказался недействительным. Все включённые в бюллетень кандидатуры признаны избранными, в т.ч. 81 - единогласно, 105 - с одним голосом "против", 6 кандидатов получили от 2 до 5 "черных шаров". Решением конференции в состав Коллегии включено 18 членов-корреспондентов и 12 действительных членов Национальных Академий наук из 4 стран СНГ. Итоговый состав Коллегии национальных экспертов публикуется ниже. Отметим, что он обновился на одну треть по сравнению с Коллегией 2001-2004г.г. Сейчас в КНЭ представлена в общей сложности 151 организация из 30 городов 7 государств - участников СНГ. 88% национальных экспертов имеют научные степени, в т.ч. 55% - доктора наук. 46% избранных в Коллегию работают в научно-исследовательских организациях, 18% - в ВУЗах, 17% - в малых предприятиях, 4% - в медицинских учреждениях, 3% - в управленческих структурах и профессиональных объединениях.

Список членов Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям, избранных на конференции

2 декабря 2004г.

	Фамилия, имя, отчество
	Научная степень, должность, место работы
	Город
	Специализация

	Армения

	Бабасян Рубен Аветисович
	к.ф.-м.н., дир. департамента АОЗТ "ЛТ-Пиркал"
	Ереван
	10

	Варданян Александр Оганесович
	д.ф.-м.н., директор НИИОФИ
	Ереван
	4, 2

	Варданян Эдуард Суренович
	д.ф.-м.н., дир. ИФИ НАН РА
	Аштарак
	2, 4

	Галумян Арсен Амазаспович
	к.ф.-м.н., дир. деп.  "ЛТ-Пиркал"
	Ереван
	2

	Костанян Радик Беникович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. ИФИ НАН РА
	Аштарак
	1, 8

	Мурадян Левон Хачикович
	к.ф.-м.н., с.н.с ЕрГУ
	Ереван
	2, 4

	Оганесян Сергей Гарегинович
	д.ф.-м.н., с.н.с. АОЗТ ЛТ
	Ереван
	1

	Папоян Арам Вардгесович
	к.ф.-м.н., с.н.с. ИФИ НАН РА
	Аштарак
	4

	Чилингарян Юрий Сергеевич 
	академик НАН РА, зав. кафедрой ЕрГУ 
	Ереван
	1

	Белоруссия

	Ануфрик Славомир Степанович
	д.ф.-м.н., зав. каф. Гр. ун-та
	Гродно
	2

	Апанасевич Павел Андреевич
	академик НАНБ, гл.н.с. ИФ НАНБ
	Минск
	1, 8

	Белый Владимир Николаевич
	д.ф.-м.н., гл. н.с. ИФ НАНБ
	Минск
	2, 10

	Воропай Евгений Семенович
	д.ф.-м.н., зав. каф. БелГУ
	Минск
	8

	Гапоненко Сергей Васильевич
	чл.-корр. НАНБ, директор ИМАФ НАНБ
	Минск
	1

	Гончаров Виктор Константинович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. НИИ ПФП
	Минск
	3

	Грабчиков Александр Степанович
	к.ф.-м.н., вед.н.с. ИФ НАНБ
	Минск
	8

	Гришин Игорь Николаевич
	д.м.н., зав. отд. Минск.ОБ
	Минск
	6

	Гулевич Евгений Витальевич
	директор ЗАО "Солар ЛС"
	Минск
	2

	Гулис Игорь Михайлович
	д.ф.-м.н., профессор БелГУ
	Минск
	8

	Казак Николай Станиславович
	академик НАНБ, директор ИФ НАНБ
	Минск
	2, 10

	Клищенко Анатолий Петрович
	зав. каф. Белгосуниверситета
	Минск
	2

	Ковалёв Анатолий Анатольевич
	чл.-корр. НАНБ, директор ИЭ НАНБ
	Минск
	2, 5

	Кондратюк Николай Витальевич
	к.ф.-м.н., гл.спец. "Солар ЛС"
	Минск
	8

	Кононов Владимир Антонович
	к.т.н., дир. СП "Лотис-ТИИ"
	Минск
	2

	Корпенко Валерий Александрович
	д.ф.-м.н., зам. дир. ИПО НАНБ
	Минск
	5

	Круглик Геннадий Сергеевич
	д.ф.-м.н., дир. ИПК при БГПА
	Минск
	10

	Ляндрес Илья Гиршович
	д.м.н., проф. БелМАПО МЗ РБ
	Минск
	6

	Матюшков Владимир Егорович
	д.ф.-м.н., дир. КБТЭМ-ОМО 
	Минск
	3

	Мостовников Василий Андреевич
	к.ф.-м.н., зав. лаб. ИФ НАНБ
	Минск
	7

	Орлович Валентин Антонович
	академик НАНБ, председатель НС БРФФИ
	Минск
	8

	Ставров Александр Афанасьевич
	д.ф.-м.н., пом. ген. дир. "Пеленг"
	Минск
	2

	Толкачёв Виталий Антонович
	академик НАНБ, зав. лаб. ИМАФ НАНБ
	Минск
	1

	Шахлай Игорь Петрович
	к.т.н., нач. ОКБ "Нуклон" 
	Минск
	2

	Шкадаревич Алексей Петрович
	чл.-корр. НАНБ, директор ГП "ЛЭМТ" БелОМО
	Минск
	2

	Яблонский Геннадий Петрович
	д.ф.-м.н., и.о. зав. лаб. ИФ НАНБ
	Минск
	1

	Казахстан

	Гуревич Вадим Семенович
	к.т.н., техн. дир. НПФ "ЦЛТ"
	Алматы
	9, 4

	Иванов Владимир Петрович
	исп. дир. ТОО НПО "Темп"
	Алматы
	3

	Коновалов Михаил Егорович
	д.м.н., гл. врач "ОЦ Коновалов"
	Алматы
	6

	Хасенов Мендыхан Уразович
	к.ф.-м.н., дир. ТОО "Наука Л"
	Алматы
	3, 1

	Киргизия

	Марипов Арапбай Марипович
	д.ф.-м.н., зав.каф. Кырг. НТУ
	Бишкек
	2

	Ткаченко Галина Павловна
	научный сотр. Кырг. НТУ
	Бишкек
	2

	Россия, Московский РЦ

	Ануфриев Александр Никитович
	нач. отдела ФГУП "Исток"
	Фрязино
	3


	Баранов Владимир Юрьевич 
	чл.-корр. РАН, директор ИМФ РНЦ "Курчатовский институт"
	Москва
	1

	Батенин Вячеслав Михайлович
	чл.-корр. РАН, директор ОИВТ РАН
	Москва
	1

	Бендицкий Алексей Александрович
	д.ф.-м.н., директор ИнФИИС
	Москва 
	4

	Бибикова Анта Викторовна
	зав. сектором ВНИИМТ МЗиСР
	Москва
	6

	Бирюков Владимир Павлович
	к.т.н., вед.н.с. ИМАШ РАН
	Москва
	3

	Блинков Владимир Викторович
	нач. отдела НИАТ
	Москва
	3

	Бузмаков Александр Георгиевич
	зам. дир. ООО "Тета"
	Москва
	3

	Вакуленко Владимир Михайлович
	к.т.н., эксперт ЛАС
	Москва
	2, 3

	Вартапетов Сергей Каренович
	к.ф.-м.н.,  директор ЦФП ИОФАН
	Троицк
	2

	Васильев Владимир Павлович
	д.т.н., зам. ген. констр. НИИПП
	Москва
	5

	Виневич БорисСоломонович
	гл. инж. СНПП "Исток-лазер"
	Фрязино
	2

	Волгин Владимир Иванович
	к.т.н., зав. лаб. АМО "ЗИЛ"
	Москва
	3

	Гейниц Александр Владимирович
	д.м.н., директор ГНЦ ЛМ МЗ и СР
	Москва
	6

	Генералов Николай Алексеевич
	чл.-корр. РАН, зам директора ИПМех РАН
	Москва
	2

	Голяев Юрий Дмитриевич
	к.ф.-м.н., презид. НПФ "Кварк"
	Москва
	4

	Гордиенко Вячеслав Михайлович
	д.ф.-м.н.,  зав. лаб.  МГУ
	Москва
	2

	Григорьянц Александр Григорьевич
	д.т.н., зав. каф. МГТУ 
	Москва
	3

	Гурашвили Виктор Арчельович
	д.ф.-м.н.,  нач. отд. ТРИНИТИ
	Троицк 
	1

	Дианов Евгений Михайлович
	академик РАН, директор НЦВО ИОФАН
	Москва
	1

	Дмитриев Валентин Георгиевич
	д.ф.-м.н., зам. дир. НИИ "Полюс"
	Москва 
	1

	Житкова Маргарита Борисовна
	к.т.н., нач. отд. НИИ "Полюс"
	Москва
	6

	Забелин Александр Михайлович
	к.т.н., презид. АО "Технолазер"
	Шатура
	3

	Захаров Станислав Дмитриевич
	к.ф.-м.н., с.н.с. ФИАН
	Москва
	8

	Зубов Борис Викторович
	к.ф.-м.н., ген. дир. "Полироник"
	Москва
	6

	Зубов Владимир Александрович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. ФИАН
	Москва
	8

	Иванов Андрей Валентинович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. РОНЦ 
	Москва
	6

	Игнатьев Александр Борисович
	д.т.н., гл. констр. НПО "Алмаз"
	Москва
	8

	Казаков Александр Аполлонович
	к.ф.-м.н., дир. НИИ "Полюс"
	Москва
	2, 10

	Каминский Юлий Давидович
	зав. лаб. ГНЦ "НИИТ"
	Москва
	

	Ковш Иван Борисович
	д.ф.-м.н., президент ЛАС
	Москва
	1, 10

	Конов Виталий Иванович
	чл.-корр. РАН, директор ЦЕНИ ИОФАН
	Москва
	2

	Косырев Феликс Константинович
	к.т.н., нач. лаб. ТРИНИТИ
	Троицк
	3

	Крохин Олег Николаевич
	академик РАН, зам. директора ФИАН
	Москва
	1

	Красюков Александр Григорьевич
	к.ф.-м.н., зам.дир. Отд. ТРИНИТИ
	Троицк
	2

	Кудряшов Алексей Валерьевич
	д.ф.-м.н., дир. ООО "Адопт"
	Москва
	2

	Ларюшин Александр Иванович
	д.т.н., зам. дир. НИИ "Полюс"
	Москва
	6

	Летохов Владилен Степанович
	д.ф.-м.н., зав. отделом ИСАН
	Троицк
	1

	Литвинов Иван Иванович
	к.ф.-м.н., с.н.с. НСКПК РАН
	Москва
	2

	Лябин Николай Александрович
	к.т.н., нач. лаб. ГНПП "Исток"
	Фрязино
	2

	Микаэлян Андрей Леонович
	академик РАН, директор ИОНТ РАН
	Москва
	5

	Минаев Владимир Павлович
	к.т.н., нач. отд.  ООО "Чистозор"
	Москва
	6

	Молчанов Владимир Яковлевич
	к.ф.-м.н., зам. дир. НТЦ МИСиС
	Москва
	2

	Надеждинский Александр Иванович
	д.ф.-м.н., зав. отд. ЦЕНИ ИОФАН
	Москва
	4

	Напартович Анатолий Петрович
	д.ф.-м.н., нач. отд. ТРИНИТИ
	Троицк
	1

	Наумов Валерий Григорьевич
	д.ф.-м.н., нач. отд. ТРИНИТИ
	Троицк
	2

	Никируй Эрнест Ярославович
	директор НПЦ "Альфа"
	Москва
	3

	Николаев Анатолий Николаевич
	к.ф.-м.н., зав. лаб. ИГКиЭ РАН
	Москва
	4

	Орбачевский Леонид Сергеевич
	к.т.н., ген. дир. АОЗТ "МАКДЭЛ"
	Москва
	6

	Осико Вячеслав Васильевич
	академик РАН, директор НЦ ЛМиТ ИОФАН
	Москва
	1

	Пашинин Павел Павлович
	чл.-корр. РАН, гл.н.с. ИОФАН
	Москва
	1

	Печенин Юрий Васильевич
	к.ф.-м.н., нач. сек. ГНПП "Исток"
	Фрязино
	2

	Полонский Александр Куприянович
	д.м.н., проф. ММСИ
	Москва
	6

	Попов Юрий Михайлович
	д.ф.-м.н., зав. отд. ОКРФ ФИАН
	Москва
	1

	Псковитинов Евгений Олегович
	директор СНПП "Исток-лазер"
	Фрязино
	10

	Пугач Михаил Клементьевич
	к.т.н., директор НПП "Жива"
	Москва
	6

	Рагульский Валерий Валерианович
	чл.-корр. РАН, вед.н.с. ИПМех РАН
	Москва
	1

	Ринкевичюс Бронюс Симович
	д.ф.-м.н., профессор МЭИ
	Москва
	4

	Сапрыкин Леонид Григорьевич
	к.т.н., ген. дир. НПЦ "Л и А"
	Зеленоград
	3

	Семёнов Александр Сергеевич
	к.ф.-м.н., зам. гл. ред. журнала "Квантовая электроника"
	Москва
	10

	Сидоров Виктор Васильевич
	к.т.н., ген. дир. НПП "Лазма"
	Москва
	6

	Симаков Владимир Александрович
	к.ф.-м.н., нач. отд. НИИ "Полюс"
	Москва
	2

	Скорик Владислав Антонович
	к.ф.-м.н., декан ФФКЭ МФТИ
	Москва
	10

	Соловьёв Николай Германович
	к.ф.-м.н., с.н.с ИПМех РАН
	Москва
	2

	Соловьянов Дмитрий Георгиевич
	зам. ген. дир. ОКБ "Булат"
	Москва
	3

	Спиридонов Игорь Николаевич
	д.т.н., зав. каф. МГТУ
	Москва
	6

	Тихомиров Сергей Владимирович
	д.т.н., нач. лаб. ВНИИОФИ
	Москва
	4

	Христофоров Владислав Николаевич
	к.т.н., ген.дир. "Милта-ПКП ГИТ"
	Москва
	6

	Цветков Юрий Викторович
	к.т.н., зам. ген. дир. НПФ "Л-К"
	Москва
	2

	Чебуркин Николай Всеволодович
	д.ф.-м.н., ген. дир. ОКБ "Гранат"
	Москва
	2

	Чередниченко Олег Борисович
	д.т.н., нач. отд. НИИ "Полюс"
	Москва
	8

	Чубаров Евгений Петрович
	д.т.н., дир. НПФ "Технолазер"
	Москва
	3

	Шарков Виктор Федорович
	д.т.н., вед.н.с. ТРИНИТИ
	Троицк
	2

	Шемякин Андрей Николаевич
	научн. сотр. ИПМех РАН
	Москва
	3

	Шепелев Геннадий Васильевич
	к.ф.-м.н., нач. отд. Роснауки
	Москва
	3, 10

	Шестаков Александр Валентинович
	к.ф.-м.н., нач. отд. НИИ "Полюс"
	Москва
	2

	Шиганов Игорь Николаевич
	д.т.н., дир. НИИ КМТП МГТУ
	Москва
	3

	Шмальгаузен Виктор Иванович
	д.ф.-м.н., профессор МГУ
	Москва
	8

	Шувалов Владимир Владимирович
	д.ф-м.н., профессор. МЛЦ МГУ
	Москва
	1

	Щербаков Иван Александрович
	чл.-корр. РАН, директор ИОФАН
	Москва
	1

	Эстров Олег Юрьевич
	зам. дир. СНПП "Исток-Лазер"
	Москва
	2

	Россия, Нижегородский РЦ

	Аринкин Алексей Васильевич
	д.в.н., ректор НГСХА
	Н.Новгород
	7

	Душкин Валерий Алексеевич
	д.в.н., нач. Госкомветнадзора
	Н.Новгород
	7

	Крылова Татьяна Витальевна
	президент ОО "Агрогильдия"
	Н.Новгород
	7

	Рубаха Владимир Иосифович
	научный сотр. ИПФ РАН
	Н.Новгород
	7

	Синяев Владимир Александрович
	исп. директор фирмы "СТП"
	Н.Новгород
	7

	Россия, Самарский РЦ

	Изжеуров Евгений Александрович
	к.т.н., декан СГАУ
	Самара
	2

	Котляр Виктор Викторович
	д.ф.-м.н., уч. секр. ИСОИ РАН
	Самара
	2

	Петров Алексей Леонтьевич
	к.ф.-м.н., рук. СФ ФИАН
	Самара
	3

	Шепеленко Александр Андреевич
	к.ф.-м.н., с.н.с. СФ ФИАН
	Самара
	2

	Россия, Северо-Западный РЦ

	Александров Евгений Борисович
	академик РАН, нач. отдела ГУП "НИИ лазерной физики"
	С.Петербург
	1

	Алфёров Жорес Иванович
	академик РАН, научный рук. ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
	С.Петербург
	1

	Астахов Анатолий Вениаминович*
	к.т.н., зам. дир. НТЦ НИИЭФА
	С.Петербург
	3

	Баллюзек Феликс Владимирович*
	д.м.н., дир. ЦЛХ КБ  РАМН
	С.Петербург
	6

	Баранов Геннадий Алексеевич*
	д.т.н., дир. НТЦ ЛТТ НИИЭФА
	С.Петербург
	2

	Бонч-Бруевич Алексей Михайлович
	чл.-корр. РАН, нач. лаб. ВНЦ ГОИ
	С.-Петербург
	8

	Борейшо Анатолий Сергеевич*
	д.т.н., зав. каф. БГТУ
	С.Петербург
	4

	Вейко Вадим Павлович*
	д.т.н., зав. каф. СПбГИТМО
	С.Петербург
	3

	Горный Сергей Георгиевич*
	к.т.н., дир. "Лазерного центра"
	С.Петербург
	3

	Гуревич Константин Яковлевич*
	д.м.н., зав. каф. СПбМАПО
	С.Петербург
	6

	Данилов Олег Борисович*
	д.ф.-м.н., нач. лаб. НИИ ЛФ
	С.Петербург
	2

	Игнатов Александр Геннадьевич*
	ген. дир. АОЗТ "ЛазерИнформСервис"
	С.Петербург
	10

	Кирьянова Вера Васильевна*
	д.м.н., зав. каф. СПбМАПО
	С.Петербург
	6

	Мак Артур Афанасьевич*
	д.ф.-м.н., зам. дир. НИИ ЛФ
	С.Петербург
	1

	Лопота Виталий Александрович
	чл.-корр. РАН, директор-гл. конструктор ГНЦ "ЦНИИ РТК"
	С.Петербург
	10

	Маламед Евгений Рафаилович*
	д.т.н., зам. гл. констр. ЛОМО
	С.Петербург
	8

	Привалов Вадим Евгеньевич*
	д.т.н., профессор БГТУ
	С.Петербург
	4

	Розанов Николай Николаевич*
	д.ф.-м.н., зав. отд. НИИ ЛФ
	С.Петербург
	1

	Савинов Игорь Павлович*
	д.м.н., зам. директора КЦ ПМТ
	С.Петербург 
	6

	Скрипченко Александр Иванович*
	к.т.н. ген. дир. ООО  "АртЛазер"
	С.Петербург
	9

	Смирнов Валентин Николаевич*
	к.т.н., ген. дир. ООО "ЛТ"
	С.Петербург
	10, 3

	Смирнов Сергей Николаевич*
	ген. дир. ООО "ЛазерТех"
	С.Петербург
	3

	Сокольский Михаил Наумович*
	д.т.н., нач. отд. ОАО "ЛОМО"
	С.Петербург
	2

	Старцев Василий Николаевич*
	к.т.н., с.н.с. ЦНИИ "Прометей"
	С.Петербург
	3

	Тарасов Илья Сергеевич*
	к.ф.-м.н., зав. лаб. ФТИ РАН
	С.Петербург
	2

	Федоров Игорь Апполинариевич*
	д.т.н., зав. лаб. РНЦ "ПХ"
	С.Петербург
	1

	Чалый Виктор Павлович*
	к.ф.-м.н., пред. СД ЗАО "ПП"
	С.Петербург
	2

	Россия, Новосибирский РЦ

	Бабин Сергей Алексеевич
	техн. Директор АО "Инверсия"
	Новосибирск
	2

	Бессмельцев Виктор Павлович
	к.т.н., зав. лаб. ИАиЭ СО РАН
	Новосибирск
	3

	Исаенко Людмила Ивановна
	д.х.н., зав. лаб. ф. ИмиП СО РАН
	Новосибирск
	2

	Кирьянов Валерий Павлович
	д.т.н., зав. лаб. КТИНП СО РАН
	Новосибирск
	4

	Кобцев Сергей Михайлович
	к.ф.-м.н., зав. лаб. НГУ
	Новосибирск
	2

	Коронкевич Вольдемар Петрович
	д.т.н., гл.н.с. ИАиЭ СО РАН
	Новосибирск
	4

	Крашенинников Валерий Васильевич
	к.т.н., декан НГПУ
	Новосибирск
	10

	Кульчавеня Екатерина Валерьевна
	д.м.н., вед.н.с. НИИ туберкулеза
	Новосибирск
	6

	Малов Сергей Николаевич
	к.ф.-м.н., зам. рук. ИФ ИЛФ
	Иркутск
	5

	Огиренко Анатолий Павлович
	д.м.н., рук. Сиб. мед. Центра
	Новосибирск
	6

	Оришич Анатолий Митрофанович
	д.ф.-м.н., зам.дир. ИТПМ СО РАН
	Новосибирск
	3

	Ражев Александр Михайлович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. ИЛФ СО РАН
	Новосибирск
	6

	Ступак Вячеслав Владимирович
	д.м.н., зав. отделом НИИ ТО
	Новосибирск 
	6

	Чугуй Юрий Васильевич
	д.т.н., дир. КТИ НП СО РАН
	Новосибирск
	4

	Шалагин Анатолий Михайлович 
	чл.-корр. РАН, зав. лаб. ИАиЭ СО РАН
	Новосибирск
	1, 8

	Шихалев Эрнст Григорьевич
	научный сотр. ИТПМ СО РАН
	Новосибирск
	10

	Россия, Томский РЦ

	Солдатов Анатолий Николаевич
	д.ф.-м.н.,  дир. ЗСФ РГУИТП
	Томск
	1

	Фёдоров Анатолий Игнатьевич
	д.ф.-м.н., зам. дир. ТИЦЛОТ
	Томск
	1

	Копылова Татьяна Николаевна
	д.ф.-м.н., зав. лаб. СибФТИ
	Томск
	2

	Левицкий Михаил Ефимович
	ген. дир. ЗАО НВП "Топаз"
	Томск
	3

	Матвиенко Геннадий Григорьевич
	д.ф.-м.н., директор ИОА СО РАН
	Томск
	4

	Евтушенко Вера Александровна
	д.м.н., рук. отд. НИИО РАМН
	Томск
	6

	Тарасенко Виктор Фёдорович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. ИСЭ СО РАН
	Томск
	8

	Майер Георгий Владимирович
	д.ф.-м.н., ректор ТомГУ
	Томск
	10

	Россия, другие регионы

	Будаговская Ольга Николаевна
	к.т.н., вед.н.с. ВНИИС
	Мичуринск
	6

	Будаговский Андрей Валентинович
	с.н.с., ГНУ ВИГиСПР
	Мичуринск
	7

	Власов Александр Николаевич
	д.т.н., профессор РГРТА
	Рязань
	4

	Касьян Владимир Георгиевич
	к.т.н., дир. ЛЦ ОАО "Плазма"
	Рязань
	2

	Козель Арнольд Израйлевич
	чл.-корр. РАМН
	Челябинск
	6

	Лаппа Александр Владимирович
	д.ф.-м.н., профессор ЧелГУ
	Челябинск
	6

	Лукин Анатолий Васильевич
	д.т.н., нач. отд. ФГУП "ГИПО"
	Казань
	2

	Микаэлян Геворк Татевосович
	к.ф.-м.н., дир. ФГУП "Инжект"
	Саратов
	2

	Поляков Сергей Юрьевич
	директор фирмы "Мостком"
	Рязань
	5

	Тучин Валерий Викторович
	д.ф.-м.н., зав. кафедрой СГУ
	Саратов
	6

	Хилов Сергей Иванович
	ген. конст. "Лазервариоракурс"
	Рязань
	2

	Чирков Анатолий Михайлович
	к.т.н., дир. ВМП "ЛТиТ"
	Киров
	3

	Узбекистан

	Азаматов Закиржан Тахирович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. НИИ ПФ НУУ
	Ташкент
	5

	Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич
	д.т.н., ген. дир. НПО "АП" АН 
	Ташкент
	1, 2

	Касымджанов Магруф
	д.ф.-м.н., зав. лаб. Отд. ТФ АН 
	Ташкент
	1, 8

	Кодиров Мумин Кодирович
	к.ф.-м.н., декан СамГУ
	Самарканд
	8

	Мириноятов Мирсадык Миркурбанович
	д.ф.-м.н., зав. кафедрой НУУ
	Ташкент
	1

	Редкоречев Вячеслав Иванович
	к.ф.-м.н., с.н.с. НПО "Академприбор" АН РУ
	Ташкент
	1, 10

	Сабиров Леонард Мухамедович
	д.ф.-м.н., зав. лаб. СамГУ
	Самарканд
	8

	Украина

	Бельский Алексей Иванович
	к.с.-х.н., доцент Сум. ГАУ
	Сумы
	6

	Блонский Иван Васильевич
	чл.-корр. НАНУ, зам. директора ИФ НАНУ
	Киев
	3, 4

	Бобицкий Ярослав Михайлович
	д.ф.-м.н., зав. каф. НУ "ЛП" 
	Львов
	4, 6, 10

	Бондарчук Ярослав Михайлович
	к.т.н., дир. ЧП НПФ "Протон"
	Львов
	2

	Бродин Михаил Семёнович
	академик НАНУ, директор ИФ НАНУ
	Киев
	1

	Животовский Константин Алексеевич
	дир. ООО "Технолазер"
	Николаев
	3

	Кияк Богдан Романович
	к.ф.-м.н., нач. отд. МОНУкр
	Киев
	4

	Клочко Александр Иванович
	к.ф.-м.н., зав.отд. ЦКБ "Арсенал"
	Киев
	2

	Коваленко Владимир Сергеевич
	д.т.н., дир. НИИ при КПИ
	Киев
	3

	Коробов Анатолий Михайлович
	к.ф.-м.н., дир. НИИ ЛБиЛМ
	Харьков
	6

	Лихолит Николай Иванович
	к.ф.-м.н., зам.дир. ЦКБ "Арсенал"
	Киев
	2

	Луговский Виктор Владимирович
	к.ф.-м.н., зам. дир. департам. Минпромполитики Украины
	Киев
	10

	Негрийко Анатолий Михайлович
	к.ф.-м.н., зам. дир. ИФ НАНУ
	Киев
	1, 8

	Одулов Сергей Георгиевич
	чл.-корр. НАНУ, гл.н.с. ИФ НАНУ
	Киев
	5, 8


	Пузиков Вячеслав Михайлович
	чл.-корр. НАНУ, директор НИО НТК "ИМК" НАНУ
	Харьков
	2

	Ревнюк Павел Яковлевич
	к.т.н., дир. ОАО "УкрНИИТСМ"
	Николаев
	3, 2

	Соскин Марат Самуилович
	чл.-корр. НАНУ, зав. отделом ИФ НАНУ
	Киев
	1, 2, 4

	Тихонов Евгений Александрович
	д.ф.-м.н., вед.н.с. ИФ НАНУ
	Киев
	2, 4

	Фекешгази Иштван Бейлович
	д.ф.-м.н., вед.н.с. ИФПП НАНУ
	Киев
	6. 8

	Шапар Борис Иванович
	дир. НПФ "ЛиВТ"
	Черкассы
	3

	Яценко Леонид Петрович
	д.ф.-м.н.,  вед.н.с. ИФ НАНУ
	Киев
	1


* включен в список условно - в соответствии с решением конференции
Списки членов Коллегии, избранных от каждого государства - участника СНГ, разосланы руководством ЛАС в республиканские центры Ассоциации (в Армению – Э.С.Варданяну, в Белоруссию – В.А.Орловичу, в Казахстан – В.С.Гуревичу, в Киргизию – Т.Б.Дуйшеналиеву, в Узбекистан – Т.М.Усманову, в Украину – Б.Р.Кияку и В.В.Луговскому) с поручением организовать выпуск утверждающих приказов в соответствующих Министерствах (Госкомитетах) своих стран. После оформления этих приказов всем членам КНЭ будут выданы удостоверяющие их статус аттестаты, а списки избранных экспертов будут, как обычно, направлены в государственные организации, которым приходится проводить оценку проектов по лазерной тематике.

Политех и лазеры

Один из активных членов Лазерной ассоциации, Виталий Александрович Лопота, будучи членом-корреспондентом РАН, возглавляет Государственный научный центр РФ - ГНЦ "ЦНИИ робототехники и технической кибернетики" - и при этом входит в число руководителей Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Опыт работы на стыке трех областей – фундаментальная наука, прикладные НИР и ОКР, высшее образование – делает его уникальным экспертом в вопросах реформирования отечественного научно-образовательного комплекса, которые так бурно обсуждаются в последнее время в российских СМИ. Редакция "Л-И" обратилась к Виталию Александровичу с просьбой поделиться своим мнением относительно общих реформ в этой сфере и конкретных задач, стоящих перед лазерной отраслью. 

( Виталий Александрович, Санкт-Петербург-ский государственный политехнический университет (СПбГПУ), широко известный как "Ленинградский Политех", дав-но стал одним из наиболее активных в нашей стране ВУЗовских цент-ров лазерных технологий. Как происходило развитие центра, как обстоят дела сейчас? Как организована работа лазерных групп в Политехе и вокруг него?

( Еще в советские времена на базе Ленинградского политехнического института (ЛПИ) была создана научно-исследовательская отраслевая лаборатория лазерной и электронно-лучевой технологии Министерства оборонной промышленности СССР. Со временем именно она стала одним из лидеров по разработке лазерных технологий и отечественных промышленных лазеров, используемых, в частности, для маркировки, клеймения и других прецизионных технологий.

Тогда же была сформирована кафедра лазерных технологий, действовавшая вначале по программе повышения квалификации специалистов-лазерщиков. Позже она стала функционировать как классическая кафедра ЛПИ.

Впоследствии сотрудники кафедры и лаборатории в партнерстве с американской компанией "Coherent General" (где был разработан первый мощный промышленный лазер) создали на паритетной основе совместное предприятие "Центр лазерной технологии" с филиалом в Германии. Именно в этой стране располагался единственный на тот момент в Европе филиал американской компании-партнера. А после его закрытия СП было перерегистрировано с работавшими там немецкими партнерами.

В итоге на базе ЛПИ параллельно функционировали три научно-производственные единицы: научно-исследовательская лаборатория лазерной техники и технологии, кафедра лазерных технологий, где, в частности, трудился выдающийся ученый - основатель лазерной оптики Юрий Алексеевич Ананьев, а также производственная структура - СП "ЦЛТ". Все они были объединены единым интеллектуальным потенциалом и управлением, что обеспечило успех на рынке. Впоследствии СП "ЦЛТ" было реорганизовано в ЗАО "ЦЛТ".

Политехнический институт сначала являлся учредителем ЗАО "Центр лазерной технологии", однако позднее, с моим переходом в ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, 90% акций "ЦЛТ" были проданы последнему для упрощения управляемости структурой. После реорганизации весной 2004г. ЗАО превратилось в ООО, 100-процентную дочернюю структуру ЦНИИ РТК. Трансформировалось и название компании, которое звучит сегодня как ООО "Центр лазерных технологий". 

15 лет назад приоритетными направлениями "Центра лазерной технологии" были мощные технологические лазеры, в частности, для резки, сварки, наплавки. Однако в конце 80-х годов стратегию пришлось изменить, так как стало очевидно, что у российской промышленности (в условиях экономического кризиса) реальной потребности в таких лазерах нет. Приоритетной стала разработка лазерных станков для выполнения наиболее востребованных рынком финишных операций производственных процессов.

Первым в этом ряду стал лазер, используемый при маркировке и клеймении. Клеймение при помощи лазерных технологий осваивалось нами совместно с ювелирным производственным объединением "Русские самоцветы" (сейчас ОАО "Русские самоцветы"). За счет анализа и использования зарубежного опыта петербургским специалистам удалось модернизировать отечественные маркеры, которые на тот момент выпускал Ульяновский радиоламповый завод. 

В 1992-93г.г. в Ульяновске практически прекратили выпуск лазерной продукции, и через 2 года "ЦЛТ" на основе научной базы кафедры лазерной технологии, а также за счет использования своих разработок начал производить собственные квантовые генераторы. Тогда же был организован так называемый "Job Shop" (мастерская-магазин). Наши специалисты обслуживали отечественную промышленность и параллельно занимались прогнозированием спроса для организации собственного производства лазерных технологических установок. 

В последние годы экономическая ситуация в стране улучшается, производственники начинают интересоваться мощными лазерами и их внедрением в заготовительные и другие производства. Так что наши технологические заделы скоро, надеюсь, будут востребованы. И мы к этому готовы.

( А какова в целом ситуация с практическим освоением лазерных технологий в Северо-Западном регионе? Как Вы оцениваете местный баланс между спросом и предложением в части лазерного технологического и контрольно-измерительного оборудования и услуг по лазерной обработке материалов?

( Сегодня как в Северо-Западном регионе, так и в целом по стране желающих внедрить в производственный цикл лазерные технологии много, а предприятий, экономически готовых к этому, очень мало. Невелико также и число компаний, выпускающих лазерное оборудование. В принципе, можно произвести некое условное деление на производителей лазерной техники, предприятия, которые имеют собственные лазеры и предоставляют услуги по их использованию, а также тех, кто применяет лазерное оборудование в производственных процессах.

Организаций, относящихся к первой группе (разработчиков, производителей и владельцев лазеров), в нашем регионе пока единицы (например, НИИЭФА, СПбГПУ, ООО "ЦЛТ" и еще ряд малых предприятий, возникших в свое время на базе отраслевых НИИ и ВУЗов). Многие малые предприятия, предоставляющие услуги в области лазерных технологий, выделялись из своих "родительских" структур цивилизованно, но есть и такие, которые организовывают свой бизнес по-воровски по отношению к имуществу и интеллектуальной собственности родительской фирмы. О конкретном примере такого поведения мы с президентом СПбГТУ академиком РАН Ю.С.Васильевым официально информировали руководство Лазерной ассоциации. По нашему мнению, такая деятельность преступна и должна пресекаться правоохранительными органами

Потенциальными же потребителями лазерного технологического оборудования являются судостроительные и машиностроительные заводы, которым оно необходимо для заготовительных производств, а также резки, сварки, форминга и др. (в частности, "Электросила", Кировский, Балтийский, Адмиралтейский и другие петербургские заводы). Однако уровень оснащения отечественных предприятий таким оборудованием все еще крайне низок и составляет десятые доли процента. Вместе с тем, по нашим расчетам доля лазерных технологий в заготовительном и сварочном производстве может достигать (10%. 

( По данным ЛАС, одним из факторов, существенно ограничивающих внедрение лазерных технологий в России, является нехватка квалифицированных кадров. Например, проведенный в 2003г. опрос московских предприятий показал, что лишь 22% из них считают себя обеспеченными специалистами для работы с лазерным технологическим оборудованием. А как обстоят дела в Северо-Западном регионе? Какую роль играет Политех в обеспечении региона лазерными кадрами? Как Вы оцениваете спрос на такие кадры в С.Петербурге?

( Кафедра лазерных технологий СПбГПУ выпускает порядка 15-20 специалистов в год. Спрос на них, безусловно, есть, но конкретных данных привести не могу. Сегодня наши выпускники вынуждены искать себе работу самостоятельно – ВУЗ их распределением, как в советские времена, не занимается. И еще хочу отметить, что обучение будущих лазерщиков в Политехе исключительно бесплатное – это моя принципиальная позиция.
( Известно, что в "старом" Министерстве образования в течение ряда лет существовала целевая программа поддержки лазерных НИОКР и Вы были одним из ее руководителей. Каковы результаты этой программы? Как Вы оцениваете ее эффективность? Будет ли она продолжена "новым" министерством?

( Более 10 лет назад мне удалось убедить руководство Минобразования РФ в необходимости создания такой программы, но финансирование, которое она получила, было очень скромным. В настоящее время какой-либо программы государственной поддержки и развития лазерных технологий практически нет. Сейчас расклад бюджетных ресурсов таков, что господдержка оказывается лишь нескольким проектам – одному-двум на всю страну. До конца этого года продолжается реализация программы "Лазерные технологии" под эгидой Министерства образования и науки РФ, в которой участвуют более 20 ВУЗов страны. Но уровень государственной поддержки и здесь крайне низкий (около 300 тыс. рублей под каждый проект - это очень и очень мало). Я прилагаю соответствующие усилия для продолжения существования такой программы, хотя в настоящее время утвержден регламент централизованного финансирования отдельных проектов, а не предметных программ.

К большому сожалению, в нашей стране нет серьезной государственной организации, занимающейся координацией работ в лазерно-опти-ческой отрасли. И все мы очень признательны президенту Лазерной ассоциации Ивану Борисовичу Ковшу, благодаря инициативе и активности которого поддерживаются деловые контакты в среде специалистов. Но, как это ни парадоксально, Лазерную ассоциацию больше поддерживают коллеги из Германии, нежели Россия.

( Разделяете ли Вы мнение, что нашей стране необходимо иметь четко сформулированную научно-техническую политику, одним из безусловных приоритетов которой должно быть техническое перевооружение отечественной промышленности, обеспечение ее конкурентоспособности за счет насыщения современными технологиями? Считаете ли Вы необходимой государственную целевую программу развития лазерно-оптической отрасли и практического освоения лазерных технологий в промышленности, медицине и др.?

( Безусловно, разделяю. Но это должна быть программа поддержки тех, в ком заинтересован потребитель. Вот, например, в Германии в течение 10 лет действовала государственная программа, подкрепленная значительными финансовыми ресурсами. Деньги выделялись лишь тем компаниям, которые были готовы самостоятельно профинансировать 50% от стоимости проекта (закупить, например, лазерный технологический комплекс). Именно такой подход оказался эффективным и результативным.

( Научно-техническая общественность весьма настороженно отнеслась к вышедшим недавно из недр Минобразования проектам концепций участия Российской Федерации в управлении государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования и в сфере науки. То, что реформировать научный и образовательный комплексы в России нужно – сомнений нет. Но только реформа у нас часто сводится к ликвидации. Управленческие усилия - лишь средство решения какой-то задачи. Поэтому, казалось бы, сначала нужно задачу конкретно сформулировать, а потом уже реформы предлагать. Что Вы думаете о предложенных путях совершенствования науки и образования в нашей стране? И какие реформы в этих сферах сами считаете наиболее необходимыми?

( Появление нового проекта Министерства образования и науки РФ мало кого удивило. Это уже норма - каждые 2-3 года мы начинаем что-нибудь придумывать. Образование и наука - очень хрупкие и консервативные сегменты любого общества, но именно они определяют его цивилизованность и мощь. Здесь нужны мудрость и осторожность. Сейчас налицо реальная опасность ликвидации у нас фундаментального образования и науки. В любой цивилизованной стране для созидания в первую очередь планируют и бюджетируют. Ставят цели и формируют приоритеты. У нас же с этим пока тяжело. Ни целей, ни миссии, ни приоритетов, с моей точки зрения, правильно до сих пор не сформулировано. Пока идет развал, но при этом есть рынок. И если мы, ученые, умные, но нас не востребуют, то что-то у нас не так. То ли мы не такие, то ли мы неправильно что-то организуем. Все это необходимо проанализировать. Надеяться не на кого. В наших руках потенциал, в голове ресурс. И этим надо уметь пользоваться. Успех нашей организации показывает, что и в трудных условиях слаженная деятельность ученых и администраторов приводит к созданию прорывных технологий. Если государство будет помогать ученым или хотя бы не мешать – мы гораздо быстрее вернем себе утраченные позиции в мировой науке и технологиях. Этому есть множество примеров. 

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ

Новая инновационная-2*
Д

епартаментом. государственной политики в сфере науки, инноваций и интеллектуальной собственности Министерства образования и науки РФ подготовлен доклад "Об основных направлениях политики Российской Федерации в области развития инвестиционной деятельности на период до 2010 года".

По мнению авторов, место России в мировых инновационных процессах не адекватно ее интеллектуально-образовательному потенциалу. В этой связи ставится задача к 2010 году повысить удельный вес инновационной промышленной продукции в общем объеме российского экспорта минимум до 20%, а в общем объеме промышленной продукции на внутреннем рынке – по крайней мере, до 15%. 

Особое внимание уделено малым предприятиям: объем производимой ими наукоемкой продукции должен увеличиться, по меньшей мере, вдвое. Между тем в настоящее время число малых предприятий, работающих в сфере научно-технических исследований и призванных осуществлять трансфер их результатов в экономику, падает. Таким образом, не развивается среда передачи научных достижений в промышленность, в силу чего Россия, занимающая 9-е место в мире по размеру интеллектуального капитала, остается на 69-м месте по эффективности политики в области инноваций. Страна играет роль поставщика интеллектуального сырья (60% запатентованных в России открытий и изобретений используют иностранные бенефициарии), а не готовых технологий.

Это предопределяет острую необходимость ускоренного развития национальной инновационной системы (НИС) – совокупности хозяйствующих субъектов, взаимодействующих в создании и реализации инновационной продукции: знаний, технологических разработок, высокотехнологичной конкурентоспособной продукции и услуг.  В начале инновационной цепочки находится генерация знаний. Бюджетные ресурсы поддержки фундаментальных и прикладных исследований предполагается сконцентрировать в рамках нескольких федеральных целевых программ, используя для координации финансирования такие инструменты, как мегапроекты, приоритетные направления и критические технологии федерального уровня. Для передачи полученных результатов в экономику предусмотрено создание ряда "технологических коридоров".

Развитие НИС планируется поэтапным. На первом этапе (2005 - 2006 годы) необходимо придать оптимальный вид нормативно-право-вой базе и инфраструктуре НИС, целевым образом подготовить кадры инновационной деятельности, реализовать пилотные мегапроекты и начать активное технологическое перевооружение в корпоративном секторе. Требования к результативности сектора исследований и разработок будут повышены. Поддержка начальных стадий исследовательских проектов, наиболее рискованных в плане рыночной отдачи, останется за государством, принимающим на себя долю рисков. На этом этапе государственная поддержка должна привести к формированию современного облика НИС, а восприимчивость экономики к новациям повыситься.

Второй этап относится к 2007 - 2010 годам, когда в полной мере заработают механизмы частно-государственного партнерства, инфраструктура поддержки инновационной деятельности окажет ей эффективную поддержку, а на смену прямому администрированию придут механизмы косвенного регулирования. Рост инвестиций в сектор исследований и разработок приведет к активному расширению инновационной активности в экономике и увеличению выпуска продукции отраслей высоких технологий и наукоемкого экспорта. Средства государственного бюджета будут вкладываться не столько в избранные инновационные проекты, сколько в развитие инновационной среды.

Наконец, на третьем этапе, в 2011 - 2015 годах, прогнозируется устойчивое саморазвитие НИС на основе рыночных механизмов спроса и предложения. Доля государства в частно-го-сударственных партнерствах будет последовательно сокращаться, а доля внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки – расти. Государство начнет выход из средств венчурных фондов и других элементов инновационной структуры: бюджетные ресурсы целесообразно сконцентрировать на масштабировании "технологических коридоров", по которым результаты научных исследований и разработок будут двигаться в экономику.

Данный прогноз носит вероятностный характер и находится в зависимости от множества конъюнктурных факторов. Тем не менее, описанные в докладе основные этапы развития национальной инновационной системы имеют значение системных ориентиров, заданных для совместной работы государственных структур, субъектов федерации, предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества.

Оформление предложений по изменению действующего законодательства, как и детализация финансового плана развития НИС, предусматриваются по мере согласования и доработки представленной в докладе концепции.

Хроника

Семинар "Лазерные технологии и оборудование в промышленности"

В

Санкт-Петербурге, в Межрегиональном центре экономики и техники 26 - 28 октября с.г. проходил очередной семинар "Лазерные тех-нологии и оборудование в промышленности", посвященный вопросам эффективного применения современного лазерного технологического оборудования. В его работе приняли участие представители около полутора десятка предприятий из Санкт-Петербурга, Москвы, с Урала и Дальнего Востока, из Белоруссии. Среди них ОАО "КнААПО" из Комсомольска-на-Амуре, Новосибирский завод химконцентратов, ОАО "Завод АИТ" из Саратова, ульяновское ЗАО "Контактор", ОАО "Курганмашзавод", Тверской вагоноремонтный завод, ПО "Гомсельмаш" из Белоруссии, а также петербургские ФГУП "НПП Сигнал", ОАО "НИАИ "Источник", ЦНИИ "Электроприбор" и др.

Основное внимание в работе семинара уделялось практическому применению отечественного и зарубежного лазерного оборудования и технологий для резки, сварки, наплавки и маркировки различных материалов и изделий. Со своими разработками и опытом эксплуатации лазерных технологических установок участников мероприятия познакомили специалисты из СПбГТУ, НИИ лазерной физики, ЦНИИ РТК, Института сварки России, ОАО "Электросила", Лазерного регионального Северо-Западного центра (ООО "ЛазерТех", ООО "Лазерные технологии", "ЛазерИнформСервис"), а также Центра лазерных технологий, Центра "Творчество" ТРИЗ и ООО "АртЛазер" (все – Санкт-Петер-бург). Наибольший интерес вызвали сообщение о мобильных маркерах на базе волоконных лазеров (А.И.Скрипченко, руководитель лаборатории "ЛазерСофт" из Санкт-Петербурга) и доклады д.ф.-м.н. В.А.Серебрякова "О лазерном сверлении жаропрочных сплавов" и А.А.Соко-лова "О щелевых лазерах мощностью до 4 кВт", представлявших последние разработки НИИ лазерной физики.

Второй день работы семинара был посвящен знакомству с ведущими лазерными предприятиями города на Неве - Центром лазерных технологий (лазерные маркеры), ООО "Ла-зертех" (модернизированные установки типа "Хебр"), ОАО "Электросила" (лазерные комплексы швейцарской фирмы "Bystronics" для резки стали толщиной до 20 мм; приобретенный в прошлом году ЛТК имеет два стола с повышенными скоростными характеристиками и эффективную систему автоматической загрузки). Особое внимание привлекли автоматизированная система контроля геометрических размеров крупногабаритных деталей и установка водо-абразивной резки толстолистовых неметаллических материалов и цветных сплавов.
28 октября (к счастью, в этот день была прекрасная солнечная погода) участники мероприятия знакомились с Санкт-Петербургом и его окрестностями. Екатерининский Дворец в Пушкине и Янтарная комната никого не оставили равнодушным.

Полученная информация о современных методах лазерной обработки, состоянии рынка ЛТО и особенностях его применения, по мнению многих участников семинара, позволит увереннее ориентироваться в вопросах оптимального выбора лазерного технологического оборудования.

Следующий семинар с аналогичной тематикой планируется провести 17-19 мая 2005 года. 

Приглашаем к участию предприятия и организации, занимающиеся лазерной обработкой материалов, применяющие или планирующие использовать в своем производстве лазерные технологии. 

Приглашаем также докладчиков с интересной тематикой и сообщениями о своём научно-тех-ническом и производственном опыте, о разработках и применении ЛТО в промышленности (справки по тел.: (812) 315 93 98, 8 905 204 23 25, Игнатов Александр Геннадьевич).

А.Г.Игнатов, Л.А.Корсуновская
члены Оргкомитета семинара 

(  (  (
"Здравоохранение-2004"

С

 29 ноября по 3 декабря с.г. в Экспоцентре на Красной Пресне проходила очередная выставка "Здравоохранение-2004". Прежде всего, не могу не отметить, что высокая стоимость входного билета стала своеобразным барьером и, в отличие от прежних лет, среди посетителей практически не было тех, кого это мероприятие интересовало с точки зрения поиска дешевых лекарств и медтехники для домашнего употребления. Все это существенно улучшило условия для работы специалистов. 

Второй отличительной чертой стало появление достаточного количества отечественных участников, представивших свои экспозиции на больших площадях и стендах, ни в чем не уступающих зарубежным компаниям. Это, как правило, объединения нескольких предприятий, занимающихся комплексным оснащением медицинских учреждений. Радует, что продемонстрированная на выставке отечественная аппаратура для диагностики выполнена на современном техническом и дизайнерском уровне. 

Несколько уменьшилось количество отечественных и зарубежных фирм, выставивших лазерное оборудование. Последнее вновь было разбросано по всей выставке, что затрудняло его поиск. Особенно неудачным оказалось размещение трех лазерных стендов в “VIP”-зале павильона "Форум", основная площадь которого была отдана фармацевтической промышленности. Думаю, до них мало кто добрался…

Лазерная аппаратура для хирургии и силовой терапии была представлена в основном уже знакомыми устройствами. Известные лазерные скальпели демонстрировали зарубежные компании "Дорнье" (полупроводниковые на 60 и 30 Вт, 0,94 мкм) и "Росслин Медикал" (аппарат "Опус-дент" и углекислотный скальпель). Немецкий "Асклепион" наряду с известными твердотельными машинами предлагал аппарат "Qadrostar" ((=0,53 мкм) на основе твердотельного лазера с полупроводниковой накачкой. Интересно, что вместо компании "Витта", участвовавшей в предыдущей выставке, на сей раз "Асклепион" облюбовал стенд "Scott-European Сorporation". А "Карл Цайс" лазерной аппаратуры вообще не привез. 

В числе несчастных, получивших место в упомянутом выше “VIP”-зале, оказались итальянская "Lambda Scientifica srl" с эпилятором на основе Nd:YAG-лазера и немецкая фирма “Линлайн” (которую мы ранее знали как белорусское предприятие) с известным аппаратом “Мультилайн” (напомню, что его характерной особенностью является расположение сменных излучателей с различными твердотельными лазерами в выносном рабочем органе). Там же страдало от отсутствия посетителей питерское предприятие “НПП ВОЛО” с симпатичным полупроводниковым аппаратом АЛПХ-01-“Диолан” для амбулаторной хирургии (0,81 мкм, 30 Вт или 0,94 и 0,98 мкм, 25 Вт), проходящим в настоящее время клинические испытания. Впрочем, судя по параметрам, устройство вполне может использоваться и в клиниках. 

Помимо уже упомянутых образцов лазерного медицинского оборудования вниманию посетителей выставки предлагались также отечественные полупроводниковые лазеры “Лазермед-1-10” (“РИК”, Тула), “Аткусы” (“Полупроводниковые приборы”, Санкт-Петербург), “Алком-АЛОД” ("Алком-Медика", С.Петербург) и семейство ЛСП-“ИРЭ-Полюс” (“Чистозор”, Москва), включавшее наряду с полупроводниковыми и аппараты на волоконных лазерах. Хорошим дополнением к показанному “Чистозором” стала представленная на стенде ИПЛИТ РАН экспозиция, посвященная применению ЛСП-“ИРЭ-Полюс” для эффективного воздействия на хрящи. Там же можно было получить информацию об использовании установки “Перфокор” для реваскуляризации миокарда (отмеченной в этом году Госпремией России).

Московская “Жива” демонстрировала аппарат “Кристалл” для фотодинамической терапии, права на который были ею приобретены у столичного “Полироника”. Однако то, что красовалось на стенде, сильно отличалось от исходного устройства и по составу, и по заявленным функциям. В связи с этим вызвало сомнение утверждение проспекта, что "Кристалл" полностью прошел в 2001г. клинические испытания. Этой фирмой были также представлены аппараты для низкоинтенсивной лазерной терапии - “Орион” и несколько разновидностей “Стандарта”, конструкция которых предусматривает большое количество сервисных функций. Последнее, безусловно, облегчает работу со сложной техникой, однако вопрос в том, насколько готовы врачи платить за это достаточно большие деньги.
Предлагаемый обзор будет неполным без упоминания об оборудовании для низкоинтенсивной лазерной терапии московских предприятий "Биотест", "Техника", "НПО космического приборостроения", а также саратовского ООО "Трима", петербургского НПП "ВОЛО", РУПП "Витязь" (Витебск, Беларусь) и финских аппаратах семейства "ВТЛ", представленных компанией "Вермет".
И в заключение – несколько слов о комплексе лазерно-флуоресцентной экспресс-диагностики, отмеченном Госпремией России в 2002 году и представленном на выставке ООО "Научно-производственный центр медицинских и промышленных биотехнологий СПЕКТРОЛЮКС". Этот комплекс реализует достоверный метод индикации и оценки отдельных видов бактерий и общих характеристик микрофлоры в медицине, промышленных и пищевых биотехнологиях.

Следует отметить, что многие российские производители лазерной медицинской аппаратуры по разным причинам не смогли принять участие в прошедшей выставке. Поэтому для более полного впечатления о парке отечественного лазерного медицинского оборудования полезно было бы представить на традиционно организуемом на "Здравоохранении" стенде средств информации выпускаемую Научно-техническим и учебным центром Лазерной ассоциации справочно-информационную литературу по применению лазеров в медицине (каталоги, научно-технические сборники и т.д.)

В целом выставка удалась, и представители медучреждений имели хорошую возможность  подобрать здесь современную аппаратуру для своих организаций.

В.П.Минаев, к.т.н., член НТС ЛАС
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               Измерения лазерных параметров – это

ООО “Электростекло” предлагает широкий ассортимент оптических изделий
из стекол и кристаллов, изготовленных на собственных предприятиях:
ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ: Фториды (СаF2, BaF2, LiF, MgF2); галогениды таллия (KRS-5, KRS-6, TlCl, TlBr); соединения цинка и кадмия (ZnSe, ZnS, ZnTe, CdTe, CdSe, CdS); полупроводники (Ge, Si, GaAs, GaP, InAs, InP, InSb, GaSb); оксиды (кристаллический кварц, сапфир) и кальцит; галогениды серебра (AgCl, AgBr) и щелочных металлов (NaCl, KCl, KBr). 

СТЁКЛА: К8 и другие традиционные и специальные типы стекла, в том числе ситаллы и пирекс; плавленый кварц для спектрального диапазона от УФ до ИК; цветные стёкла; легированные стёкла для активных элементов твердотельных лазеров.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна, линзы и линзовые системы (сферические и цилиндрические); лазерная оптика для УФ, видимого и ИК диапазонов спектра; МНПВО (ATR) призмы и полусферы (ZnSe, Ge, Si, KRS-5), микросферы; тонкоплёночные поляризаторы и поляризующие светоделительные кубики; различные призмы и уголковые отражатели; фильтры из цветного стекла; лазерные стержни из фосфатного, эрбиевого и иттербиевого стекла; металлооптика из меди, молибдена и алюминия, в том числе охлаждаемые зеркала; непрерывные и импульсные СО2 - лазеры для технологии, медицины и научных исследований.

ООО "Электростекло" является официальным эксклюзивным представителем в России израильской компании OPHIR OPTRONICS – одного из мировых лидеров в разработке и производстве приборов для измерения характеристик лазерного излучения. 

У нас Вы сможете заказать уникальные измерительные приборы:

· Фотодиодные измерительные головки для маломощных непрерывных лазеров мощностью от единиц нВт до 3 Вт и интегральные сферы для регистрации излучения с большой расходимостью и средней мощностью до 100 Вт 

· Термоголовки для измерения мощностей излучения до 30 кВт и энергий импульса до 200 Дж 

· Пироэлектрические головки для измерения энергии импульсов от 1 нДж до 50 Дж с частотой повторения до 4 кГц 

· Гибридные RP головки (комбинация термодиска и фотодиодов) для импульсных лазеров мощностью от 100 мВт до 1500 Вт и энергией от 50 мДж до 100 Дж, с длительностью импульса до 200 мс

· Микропроцессорные дисплеи, способные работать с любой измерительной головкой OPHIR: многофункциональный дисплей NOVA II, популярный дисплей NOVA, серию дисплеев ORION, одно- и двухканальные дисплеи LaserStar, а также аналоговые дисплеи 

· Анализаторы поперечного распределения интенсивности излучения серии BeemStar с компьютерным интерфейсом, использующие CCD матрицы

· CCD анализаторы спектра лазерного излучения для непрерывных и импульсных лазеров средней мощностью до нескольких Ватт 

· Комплексные анализаторы параметров лазерного излучения ВА500 и ВА100 для измерения профиля пучка, формы импульса, мощности, энергии и частоты следования импульсов лазера

· ОЕМ датчики, предназначенные для интеграции в системы конкретного пользователя.

Информацию о продукции OPHIR OPTRONICS можно получить на сайте: http://www.ophiropt.com  
или в ООО "Электростекло" по телефону (095) 234-59-52 и электронной почте: slivitsky@elektrosteklo.ru
    Контактное лицо: Сливицкий Андрей Алексеевич

ООО «Электростекло», Москва, 119571, пр. Вернадского, 113-106. Тел: (095) 234-59-51, 956-76-24, 974-93-21
 Факс: (095) 433-51-15, 974-93-26     Сайты: www.elektrosteklo.ru (рус) и www.crystaltechno.com (англ)

В номере:


Итоги выборов в Коллегию националь-ных экспертов стран СНГ по лазерам и лазерным технологиям 3-го созыва


"Политех и лазеры" – интервью с гене-ральным директором  ГНЦ "ЦНИИ РТК" В.А.Лопотой


ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ.  "Новая ин-новационная-2"
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*. По материалам статьи К.Болецкой в "Промышленном еженедельнике", №42(91), 15-21 ноября 2004г.






